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Przedmiotem wynalazku jest maskownica umoz-
liwiajagca wykonywanie cienkowarstwowych ele-
mentéw oporowych w ukladach mikromoduto-
wych wytwarzanych ze stanu gazowego technikg
kondensacyjng. W ukladach mikromodutowych ele-
menty oporowe mnajczeSciej muszg mieé ksztalt
bardzo waskich paskéw, o szerokosci kilku mikro-
néw, warstwy metalowej naniesionej ma  podloze
izolacyjne. Paski te jak i inne elementy ukladow
uzyskuje sie na podiozu drogg kondensacji par me-
tali w prézni przez maskownice ostaniajgcg te
czeSci powierzchni podloza, ktére nie powinny byé
metalizowane.

Maskownice stosowane do tego celu wykonuje
sie najczeSciej z cienkich blach metalowych, na
ktérych rysunek uzyskuje sie metodg chemigra-
ficzng, a otwory uzyskuje sie metodg trawienia.

Ze wzgledu ma stosowang technologie, do wyko-
nywania maskownic nie stosuje sie blach cien-
szych niz 0,1 mm. Podczas trawienia tych blach
wystepuje zjawisko powierzchniowego dzialania
§rodkéw trawigcych, ktére powoduje, ze trawienie
wglebne przebiega okolo trzykrotnie wolniej niz
trawienie powierzchniowe, wskutek czego mie moz-
na tym sposobem uzyskaé otworu wezszego od
grubo$ci uzytej blachy. Jak juz powiedziano w
uktadach mikromodutowych zachodzi konieczno$é
uzyskania paskéw o szeroko$ci kilku mikronéw,
ktorych przy pomocy maskownicy wykonanej me-
todg chemigraficzng mie mozna uzyskaé.
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Wynalazek polega na zastosowaniu jako mas-
kownic cienkich wolnych warstw metalowych uzy-
skiwanych technikg kondensacyjng w warunkach
wysokiej prézni. W celu uzyskania wolnej war-
stwy, izolacyjng plytke podloza pokrywa sie cienka
warstwg bezwodnej cieczy o duzej gestoSci na
przyktad destylowanej gliceryny. W miejscach, w
ktérych zgodnie z rysunkiem ukladu mikromodu-
lowego maja byé ulozone oporniki odw=zorowane
bardzo waska $ciezkg, umocowuje si¢ druciki me-
talowe o §redmicach odpowiadajgcych szeroko$ci
wymaganych paskéw. Do umocowania mozna wy-
korzystaé warstewke cieczy maniesionej na podlo-
ze, przy pomocy ktérej druciki mozna przykleié
do podloza.

Druciki o okre§lonej érednicy uzyskuje sie meto-
dg elektrolizy. Na tak przygotowana plytke pod-
loza naparowuje sie w prézni cienkg warstwg me-
talu, po czym metalizowang piytke zanurza sie
w mnaczyniu z rozpuszczalnikiem uzytej cieczy,
w przypadku zastosowania gliceryny rozpuszczal-
nikiem moze byé ma przyklad spirytus, w ktérym
rozpuszcza sie ciecz pokrywajgcg piytke podloza
i w ten spos6b uzyskuje sie wolng warstwe meta-
lowg. W miejscach, w ktérych wulozono druciki
w warstwie metalowej sg szczeliny o zgdanej sze-
rokosci.

Uzyskang w ten sposéb wolng warstwe metalo-
wag mozna wyjaé z naczynia z rozpuszczalnikiem
za pomocyg chwytaka z siatki drucianej i zastoso-



49408

3

waé¢ jako maskownice do nanoszenia waskich pas-
kéw metalu na podloze izolacyjne. W tym celu
wolng warstwe metalowg uklada sie na podiozu
izolacyjnym i przymocowuje za pomocg tej samej
lub innej cieczy o duzej gesto$ci a mastepnie na-
parowuje sie warstwe metalu w prézni. Po zdje-
ciu maskownicy, w miejscach, w ktorych byty
w niej otwory w ksztalcie szczelin, na powierzch-
ni podioza pozostajg paski metalu o zadanej sze-
rokoSci.
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Zastrzezenie patentowe

Maskownica do wykonywania ukladéw mikro-
modutowych, znamienna tym, Ze jest nig wolna
warstwa metalowa uzyskana drogg maparowania
w proézni na podloze izolacyjne pokryte bezwodng
cieczg o iduzej gestos$ci, na ktérym w miejscach zg-
danych otwor6w ulozone zostaly cienkie druciki.

2.G. ,,Ruch” W-wa, zam. 1i7-65 naklad 250 egz.
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